




































专利名称(译) 超声换能器的单元和通道，以及包括其的超声换能器

公开(公告)号 US8727994 公开(公告)日 2014-05-20

申请号 US13/168473 申请日 2011-06-24

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 KIM DONG KYUN
SHIN HYUNG JAE
CHUNG SEOK WHAN
JEONG BYUNG GIL

发明人 KIM, DONG-KYUN
SHIN, HYUNG-JAE
CHUNG, SEOK-WHAN
JEONG, BYUNG-GIL

IPC分类号 A61B8/14 B06B1/02 A61B8/00 G01S15/89 B06B3/00 H01L41/00

CPC分类号 A61B8/44 B06B1/0292 B06B3/00 G01S15/8906 A61B8/14 H01L41/00 B06B1/02 A61B8/4477 A61B8
/4483

代理机构(译) 萨格鲁MION，PLLC

优先权 1020100127871 2010-12-14 KR

其他公开文献 US20120150041A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种超声换能器的单元。电池包括基板;支撑部分设置在基板上;与
基板和支撑部分间隔开的薄膜;连接部分连接支撑部分和薄膜。连接部分
可包括可弹性变形的变形部分。超声换能器的通道包括以阵列布置的多
个单元。超声换能器包括以阵列布置的多个通道。
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